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13. Presentacion
En este curso se abordan los fundamentos de los dispositivos semiconductores tales como el diodo, los transistores de
unién bipolar asi como los de efecto de campo v los tiristores.

Se analiza su funcionamiento, sus caracteristicas, la polarizaciéon, los pardmetros, los tipos dispositivos, vinculado con
algunas de sus aplicaciones practicas que se desarrollaran a lo largo de los diferentes contenidos del curso, los cuales
estaran vinculados con los posibles proyectos que se desarrollaran en el mismo.

14. Perfil formativo
Analizar y disefar circuitos con dispositivos semiconductores en la resolucion de problemas reales.

15. Objetivo general

Que el alumno comprenda e identifique las caracteristicas principales, asi como el funcionamiento de los dispositivos
semiconductores.

Objetivos Especificos

1. Analizar las propiedades de los semiconductores.

2. Comprender el funcionamiento de los diodos semiconductores.

3. Identificar como se polariza un BJT y analizar las corrientes del transistor

y sus relaciones.

4. Definir, analizar y aplicar parametros importantes del JFET y MOSFET.
Analizar circuitos de polarizacion del JFET y MOSFET.
6. Describir la estructura y operacion basica del SCR, DIAC, TRIAC.

ol

16. Contenido tematico 17. Objetivos particulares
Objeto de Estudio I. Diodos Semiconductores
Comprender las caracteristicas
1.1 Introduccion al analisis de circuitos fundamentales, asi como las aplicaciones
1.2  Tipos de materiales semiconductores de los diferentes tipos de diodos
1.3  Tipos de polarizacién de un diodo semiconductores.

1.4 Curva del diodo
1.5 Aplicaciones del diodo
10688-Microelectronica | Paginal/3



CUN:

AT

"

Centro Universitario del Norte
Universidad de Guadalajara

RTE Programa de Unidad de Aprendizaje

1.6

151
1.5.2

Rectificador de media onda
Rectificador de onda completa

Diodos de propésito especial

161
1.6.2
1.6.3
164
1.6.5

Diodo Zener

Diodo Varactor
Diodo Schottky
Diodo emisor de luz.
Fotodiodo

Objeto de Estudio II. Transistores de Unién Bipolar

2.1 Estructura de un BJT

2.2 Operacion basica de un BJT

2.3 Caracteristicas y Parametros de un BJT
2.4 BIJT como amplificador

2.5 BJT como interruptor

Objeto de Estudio Ill. Transistores de Efecto de Campo

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Caracteristicas y parametros del JFET
Polarizacién del JFET

Caracteristicas y parametros del MOSFET
Polarizacién de un MOSFET

Aplicaciones de JFET y MOSFET

Objeto de Estudio IV. Tiristores

41 SCR

4.2 DIAC

4.3 TRIAC

4.4 Aplicaciones

18.- Bibliografia:
Basica
Titulo Autor

Dispositivos Electrénicos Floyd, Thomas L.
Principios de Electrénica Albert Malvino, David Bates
Microelectronic Circuit Design Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock

Complementaria
Titulo Autor

Electrdnica teoria de circuitos y

dispositivos electrénicos
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Analizar la estructura basica del BJT, como
se polariza, asi como sus aplicaciones.

Analizar las caracteristicas y operacion del
FET asi como del MOSFET.

Comprender la estructura y operacién del
TRIAC, DIAC y SCR, realizando aplicaciones
de los mismos.

Editorial
Pearson / Prentice Hall. 2008. 8a Edicidn
Mc Graw Hill. 2007. 7a Edicion

Mc Graw Hill. 2003. 3a Edicion

Editorial

Robert L- Boylestad, Louis Nashelsky Pearson / Prentice Hall. 2008. 8a Edicién
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19.- Evaluacion del proceso de aprendizaje:

Aspecto a evaluar
Foros
Actividades preliminares Tareas
Cuestionarios
Foros

Actividades de aprendizaje Tareas
Cuestionarios
Foros

Actividades Integradoras Tareas
Cuestionarios
Participacion en clase Asistencia, Resolucion de
ejercicios, exposiciones,
practicas.
Evaluaciones parciales 2 por cada Objeto de estudio

Total

20.- Presidente de la academia
Ing. Noé Zermeiio Mejia

23.- Actualizacién del programa al
22 de octubre de 2014
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Evaluacién por actividad Valor de la calificacion final
2
5 10%
3
5
10 20%
5
5
15 25%
5
15
15%
30 30%
100.0%

21.- Jefe de departamento
Mtra. Maria Elena Martinez Casillas
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